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摘要(译)

本发明提供一种OLED中发光层原料的处理方法，包括以下步骤：（1）
提供发光层原料，包含主体和掺杂剂的发光层原料，以及具有保护作用
的真空手套箱气体，将主体，掺杂剂和无水乙醇加入到聚四氟乙烯衬里
中均匀混合，并将衬里放入高压釜中，在40至60摄氏度的温度下处理18
至36小时，以获得处理液体; （2）离心处理液收集沉淀物，干燥收集的
沉淀物，得到处理后的发光层原料。所得处理的发光层原料实现了主体
和掺杂剂的充分混合和分散，并且不影响随后使用真空蒸发方法形成发
光层。
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